
 

两线电流型单极霍尔开关

                                           

1.产品介绍 

    HAL545 是一款基于 BCDMOS 技术设计的霍尔开关传感器。传感器包括具有温度

补偿的 hall 器件、动态失调消除放大器、比较器和输出级。该芯片为电流输出。比较

器将实际磁通量与固定参考值（开关点）进行比较，控制输出 MOSFET 的电流大小。

有源失调补偿可在各种电源电压下产生特定温度系数的磁特性。此外，机械应力对磁

性参数影响很小。 

该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车应用，结温范围为-40℃~150℃，电源

电压范围为 3V~30V。HAL545 有两种封装形式：TO92S 和 SOT23-3L。 

2.特征 

 SOT23-3L 和 TO92S 两种封装形式 

 工作电压：3V~30V 

 防静电高达±12kv 

 有较强的机械应力抑制能力 

 具有特定温度系数的开关点 

 温度范围：-40℃~150℃ 

 

 温度升高引起的磁铁磁通密度的降

低由内置负温度系数来补偿 

 电源引脚具有反向电压保护 

 适用于汽车和工业 

 符合 AEC-Q100 汽车电子行业测试

标准 

 

3.应用 

 速度和 RPM 传感器 

 转速表传感器 

 流量传感器 

 直流电动机 

 电机和风扇控制 

 机器人控制 

 近距离传感器 

 位置传感器 
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 安全扣带 

 引擎盖/后备箱门锁 

 天窗/活顶/后挡板/提升门启动 

 刹车/离合器踏板 

 电动助力转向系统（EPS) 

 变速器换挡 

 刮水器电机 

 

 

4.功能框图 

 

    该传感器是一种单片集成电路，它根据磁场大小进行开关响应。如果将垂直于芯

片表面的磁场施加到传感器上，偏置使霍尔电压与磁场成正比。霍尔电压与比较器中

的实际阈值电压进行比较。如果磁场超过阈值水平，则芯片的电源电流发生数个毫安

的变化。内置的磁滞消除了振荡，并提供了锁存的开关输出状态。 

    通过使用斩波补偿技术可以补偿由机械应力引起的偏移。内置反向电压保护，无

需电源线上的串联电阻或二极管。 
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5.引脚描述 
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2
1��������VDD(电源电压引脚)

2��������Gnd(接地引脚)

3��������Out(推挽式输出引脚)

1 2 3

6. 绝对最大值 

绝对最大额定值是应用芯片时的极限值，超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片

的功能不一定受到损害，但是如果在一定时间内超过该值，则芯片的可靠性可能会受到影响。 

符号 参数 引脚号 最小值 最大值 单位 条件 

VCC 电源电压 1 

-20 — V t < 1000 h 

— 34 V t < 96 h 

— 36 V t < 5 min 

VOUT OUT 电压 3 

-0.5 — V t < 1000 h 

— 34 V t < 96 h 

— 36 V t < 5 min 

TJ 结温  -50 170 ℃  



 

7. 推荐工作条件 

 

    当芯片的工作超出推荐工作条件中所述的范围，可能会导致芯片工作异常，并可

能降低可靠性和使用寿命。 

 

符号 参数 引脚号 最小值 典型值 最大值 单位 

VCC 电源电压 1 3 12  30 V 

TJ 工作结温  -40  150 ℃ 
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8. 电特性 

测试条件：VCC=3V~30V，TJ= -40℃~150℃ 

 

符号 参数 引脚号 最小值 典型值 最大值 单位 条件 

Ivcc_lo 电源低电流 1 2.0 3.5 5.0 mA B<Brp 

Ivcc_hi 电源高电流 1 12 15 18 mA B>Bop 

IccR 电源反向电流 1   1 mA Vcc = -18V 



9. 磁特性 

测试条件：VCC=3V~30V，TJ= 25℃ 

 

10. 磁电转换特性 

 芯片正面感应到的磁场（对于 TO92S 来说是南极，对于 SOT23 来说是北极）大

于 Bop，则芯片电源电流为高电流 Ivcc_hi；正面感应到的磁场小于 Brp，则芯片电

源电流为低电流 Ivcc_lo。 

 

 

 

 

 

 

符号 参数 引脚号 最小值 典型值 最大值 单位 条件 

Bop 工作点  4.8 6.0 7.2 mT  

Brp 释放点  2.8 4.0 5.2 mT  

Bhys 迟滞范围  1.5 2.0 2.5 mT  

Brp Bop

IVCC_hi

0

Bhys

B

IVCC

IVCC_lo
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11. 订购信息 

编号 封装 包装 温度范围, TJ 

HAL545UA TO92S 1000 /袋 -40℃~150℃ 

SOT23-3L 3000 /卷 -40℃~150℃ 

 

 HAL545SO



12. 应用电路

12.1 典型应用电路 1 

下图显示了带有2线传感器的简单应用，OUT与GND短接。可以通过测量RL上的

电压来检测电流消耗。 为了使传感器正常工作，VCC和GND之间的电压必须至少为

VCCmin。 在最大电流为Icchimax的情况下，最大RL可以计算为： 

�

典型应用电路 1 

12.2 典型应用电路 2 

对于电源线上有干扰或辐射干扰的应用，建议在传感器附近放置一个串联电阻 RV

和一个电容 CP。在这种情况下，最大 RL 可计算为： 

典型应用电路 2 
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13.封装尺⼨

TO-92S��UA封装

2.98
3.02

2.39
2.43

15.0
16.0

0.36

0.44

1 2 3

0.75

1.50
1.54

1.27

A545
XXX

0.10
0.20

0.30
0.60

2.82
3.02

1.05
1.15

0.00
0.10

SOT-23��ST封装

A545
YWW

1.80
2.00

1.50
1.70

2.65
2.95

0.30
0.50

1 3

2

注释：

1.测量单位：mm

2.引脚必须避开Flash和电镀针孔

3.不要弯曲距离封装接⼝1mm以

内的引脚线

4.脚位：脚1（电源）����

����������������脚2（f地）����

����������������脚3（输出）

丝印：

A545����-�����器件型号（HAL545）

Y����-����年

WW����-����周

XXX��-��批号
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